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摘要(译)

在不损失电流驱动结构的精度的情况下收缩写入电流。当电容TFT关断
时，数据电流从电源线PVDD通过驱动TFT和选择TFT提供给数据线DL。
利用该处理，将与PVDD相比的量与驱动TFT的写入电流相对应的量的电
压设置为驱动TFT的栅极。然后，接通控制TFT，使得对应于驱动TFT的
栅极电压的电流流向有机电致发光元件。在此过程中，电容TFT从截止
状态切换到导通状态，使得驱动TFT的栅极电压对应于电容的变化而变
化，并且驱动电流收缩，而驱动TFT的阈值和迁移率是赔偿。
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